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que se presente pars unir a la solicitud
‘ de
PATENTE DE INTRODUCCION
formulede el 17 de julio de 1962, con el Nim.279.310

i
.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nt
N

WA
D

en
ESPANA
por DIEZ afios

a nombre de C. 5. F., COMPAGNIF GENERALE DE TELEGRAFPHIE
SANS FIL, entidad sociedad andnima francesa, estableci
da en 79, Boulevard Haussmann, Paris, Francia, por:

" UN TUBC DE VACIO "

BEs conocido, en la construccion de los iubos
de descarga electronica, recubrir la superficie del éng
do no sometida al impacto de los electrones, de una ca=-
pa de circonio, El objeto de esta capa de circonic es -
mantener un vac{o a fondo en el recinto del tubo & cau-
sa de su poder absorbente.

Tal disposicidn presenta serios inconvenien-
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génodos rodean totalmente el sisteme de electrodos del
tubo. Esten construidos casi siempre de molibdeno o de
grefito, y la disipecion de energie se hace en parte -
por radiacidn de la superficie exterior, es decir, de-
la superficie que es conocido recubrir de circonio.

E1l recubrimiento exterior del grafito, por -
¢ jemplo, por circonio, contribuye a disminuir el coefi
ciente de radiacidn, puesto que el cuerpo negro es sus
tituido por un cuerpo gris.

Tales anodos son ademas costosos. E1 recubri-
miento exterior es obtenido generalmente por embadurna-
miento a pistola, operacidn particularmente costosa en
méteria prima, porque una gran proporcion de circonio -
pase Jjunto al gnodo a recubrir y se encuentra, por con-
sigulente, perdidé.

El presente invento trata de evitar estos in-
convenientes.

Conforme =l presente invento, un depdsito de
circonio, o de cualquier otro metal que absorba los gé~
ses, espracticado sobre la superficie del anodo de wn -
tubo de descarga electronica, sometida al impacto de los
electrones.

Segin una realizacidém preferida del invento,
ol 8nodo es realizado de molibdeno o de grafito, y ro=
dea completamente el gistema de electrodos del tubo. El
depésito de metal absorbente, de preferencia de circo=~
nio, es practicado sobre la superficie interior de di-
cho &nodo.

La disposicién conforme al invento presents
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las ventajas siguientes gobre la disposicidn conoci-
da.

18) E1 maximo de absorcion de los gases re-
siduales por el circonio se produce a. una temperatura
de 8002 ¢, Egta temperatura de 8002 C corresponde a -
ung potencia dlisipada de 2,5 8 3 W/cma para un &nodo-
de grafito recubierto exteriormente de circonio.

La sustitucidn del recubrimiento exterior -
por un recubrimiento interior oonforme-al invento per-
mite, cusndo el énodo es llevado & una temperatura de
8002 ¢ correspondiente & una buena duracioén de vida -
del tubo, disipar une potencia de 4,5 W/cmz, 0 sea wm
avmento de 50 a 80 % gobre el procedimiento conocido.

28) Existe interés, para obtener un buen -
rendimiento para los ‘tubos ogciladores, en funcionar
con una tensidn de "desecho" pequefia. La tensidn de -
desecho es la tensidn anddica a partir de la cual la -
corriente anddica se hace constante. Para una tension
inferior @ esta tension, esta corriente aumenta en fun
cidn de la tensidn anddica. En los tubos tetrodos que-
tienen una rejilla-pantalla, esta tensidn de desecho -
es generslmente igual a la tension de rejilla~pantalla.
En efecto, cuando la tension anddica es inferior a la
tensidn de re jilla~pantalla, se establece entre el éng
do y la rejilla-psntalla una corriente electrdnica de-
bida @ la emision secundaria de 4nodo, que tiende & --
disminuir la corriente anddica, disminuyendo la disipa
cidn de este electrodo. La figurs aneja muestra en A
la caracteristica IP Vp de un tubo tetrodo sin emisidn
secundaria de anodo. Ia tensidn de desecho es visible
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en Vy. I misma figura muestra en B la caracter{stica ~
de un tubo gue presenta una emisidén secundaria de &nodo.
La nueva fensidn de desecho es igual a la tensidn Ve de
la rejilla-pantalla. La disposicidn del circonio confor
me al invento es interesante en el caso de 1los anodos
metdlicos, el coeficiente de emisidn secundaria del —-
circonlo es de 1, el del molibdeno, por ejemplo, es del
orden de 1,25, La disposicion conforme al invento limi-
ta, pues, en una amplia medide, la emision secundaria -
de dnodo.

38) E1 deposito de circonio conforme al inven
to e puede hacer por electroforesis, siendo el &nodo -
el electrodo exterior del dispositivo utilizado., Tal --
operacidn se hace con un excelente rendimiento y evita
todo derroche del circonio que es una meteris prima cog

tosa.

N O T A

Los puntos de invencidn propia, no nueva, pe-
ro no practicada, establecida ni divulgada en Espaila,
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de INTRODUCCION, en Espafia, por DIEZ afios, -
son log siguientes:

1.= Un tubo de vacio que lleva un dnodo de mo=
libdeno o de grafito recubierto de circonio, caracteriza

do porque el circonio se aplica en el interior del énodo
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. ¥ no en el exterior como en el estado anterior de la -

téonica.
! 2.~ Un tubo de vacio.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que -
5 antecede, representado en el dibujo que se acompafia y

para los fines que se han especificado.
Esta NMemoria consta de cinco hojas escritas a

maguina por una sols cara.

Madria, 3 OCT. 1862
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